Elektronika 1. Pot-pot-ZH 2016.12.12.1 1. 1 2. |3. 4.]3.

Név: Neptun:

1. Rajzoljon le egy foldelt bazisu alapkapcsolast ttanzisztorral, egytelepes munkapont bedllitassal,
kapacitiv bemeneti és kimeneti csatolassal!
Rajzolja le a fenti aramkdrének kidjekdzépfrekvencias, lineéris, frekvencia fliggetiefyettesid
képét!
Hatarozza meg a fenti aramkorének a kisparamétereitoe=? ,Ri = ? ,Ai=? ,
Rajzoljon le egy foldelt bazisu alapkapcsolast papzisztorral, egytelepes munkapont beallitassal,
kapacitiv bemeneti és kimeneti csatolassal!
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2.
Az aramkor adatai:
U=10V,Ri=8,8K2, R =10k2, Ry=2kQ.

A tranzisztorok adatai:
Ugeo= 600 mV, Un=0.5V,B=c.

a) Mekkora a Ttranzisztor munkaponti emitterarama?
b) Mekkora a T2 tranzisztor kollektoranakdd
munkaponti potencialja?
c) Mekkora a T2 tranzisztor atlagos disszipacigesgménye, ha
az Ui +0,5V amplitudoju, 50% kitoltési teny§s négyszog jel?
d) Mekkora a T2 tranzisztor atlagos disszipacifedménye, ha
az Ui 0,5V amplitadéja, szinuszos jel?

MEGOLDAS:

u -2
a.) U, =Uggp tUpgg +Rilgy — |E02=t?BEO:1rﬂA
b.) Ucp, =U, —Rylcy _ =0V

c20 — IE20

c.), d.) T2 tranzisztor disszipacios teljesitménye:

(Uceo + Auce(t)lco + A (t)) =
CEOI Co + l COAUCE (t) + U CEOAi c (t) + AuCE (t)AI c (t) =
CEOI Cco +1 COAUCE (t) + UCEOAi c (t) + AuCE (t)AI c (t)

U
U

Egyenaramon: I, =1, =1ImA, Uy, =2U,-1,(R,+R,)=20-18,8=1.2V

sz . U\t . L .
Valtéaramon: Auc(t) =u, (), Ai(t)=- ';2( ) , melyek atlaga a c.) és d.) esetben is nulla.
2

Pr = Uceolco +lcoAUce (t)"' UcgoAl c(t) +AUce (t)Aic(t) =

C.) Wi(t)=0.5 négyszog: 2
= 1240+ o—“k'T(t) - 1.2—%5 = 1175mW

2
0)  ueD=05sin(: P, = 12+0+0- " 1) _ 1.2—1%5 - 1.1875nW
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3.
Az aramkor adatai:
Ri=441KQ, R=5k2, Ry=2kQ.

A tranzisztorok adatai:
Ugeg= 600 mV, Un=0.5V,
lEo=2mA, ésB1 = B2 =f1 = 2 =99

Hatarozza meg az alabbi kigjeke6sits paramétereket:
a.) Rajzolja le a kisjé| linearis helyettesitképet
€s hatarozza meg a paramétereit!
b.) Ri="?
C) Rbe: ?
d.) Uki/Upe=? haRy=0.

MEGOLDAS:

a.)

Upe Uki

Myp = Y =13Q ,

I E02

U
leor = oz = A=)l gg, = 002MA — 1y, :|_T = (1+18)rd2 =13kQ

EO1

b) R, =R, =5k

c) Re :% = (1+ ﬂ)rdzl R = (1+:8)(rd1 + (1+:8)rd2) = 2(1"':8)2 rgo = 260kQ
R, = R, = 2600

d.)

k = ik = —Rbez (— a, &J =-a, R2 -1904
r.d



4. Az aramkor adatai:

U, =18V, R =200kQ 1 Hj)
R, =2kQ, Ry =2kQ, R, =12kQ, Rll R t
Ti:, T2: n csatornas névekményes MOS FET |:
paramétereltd, =2V, I,,, =1MA , >
T1 munkapontjalpor = 1 mA I I:@ Uk
Upe
Kérdések: aR=? l Rl P! Rs2
b.)oo2="? —
c.) Telepteljesitméni=? haue=0
d.Y1 tranzisztor disszipacioj@itr = ? haupe= 0.
Megoldas:
2 2
. o Ueg —Up _ (Uggy =2 _
a.) T1 tranzisztor karakterisztikajg, = | 5o, TR 1= > — Uggy =4
P
. 1
a gate potencialja: TZRZ U, =Ryl tUgsyy — RITZRZ =§ —| R2= 100 I
2
U -R,l5,, U U -U
b) U, =Rylpu Vs +Reolpe — lpp =— S 2 = DOO[M] -
Rs, U,

_’&Jésoz_lluesoz_‘lzo — Ugg, =4 —| Ipo2=1mMA

U,
R+R,

c) P :Ut(iR1+iRD +iDl):Ut( +ig +iDlj=1£{31_080+1+1]= 3708mW

d.) we=0, — egyenaramu allapot: —
A T1 tranzisztorok disszipaciojaP,; = | 50U pgo; =114 =14mW




5. Az aramkor adatai:
U, =18V, R =200kQ R, =100kQ
R, =2kQ, Ry =2kQ, R, =12kQ,
T, T2 munkaponti meredekségei:
S =1mS, S,=1mS

Hatarozza meg az alabbi kigjeke6sits paramétereket:

a.)Rajzolja le a kdzépfrekvencias, kisjel

=L ®

e . Rﬂﬂ—_ .

lineéaris helyettesitképet, ha C = 0 (nincs kondenzator)!
b.)uki/upe = ? , ha C = 0 (nincs kondenzator).

C.) Wki/upe = ?,ha C =oo.
d)R«=?7?,haC =o.

Megoldas: iy iy
D T —>
a.) Valtéaramu, kisjél lineéaris
helyettesikép, ha C =0: s s
ube .
l RiXR. i1l Rs Ro1 le
b.)
I: __Ry Rs, :_Eg1_2=_06154
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c.) Valtéaramu, kisj#| linearis
helyettegikép, ha C =o: Us 1S
Upe l()RlXRZ ill Rp1 Tiz

R =R, xsi =12x1= 0923kQ
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